ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА СВАРОЧНОГО ТРАНСФОРМАТОРА

После сборки сердечника и намотки первичной обмотки необходимо провести испытание с целью проверки номинальной индукции в магнитопроводе. Для этого собирают простую схему, показанную на рис. 7, используя любой ЛАТР и амперметр со шкалой до 10 А.
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Рис. 7. Схема для экспериментальной проверки тока холостого хода сварочного трансформатора

Плавно увеличивая напряжение ЛАТРом от 0 до 220 В. снимают показания амперметра при напряжении 22O В. Ток холостого хода должен составлять Iхх- 1 - 3 А. Если ток значительно больше или меньше, это означает, что при сборке или в расчетах совершена ошибка. Далее определяют напряженность магнитного поля по следующей формуле:

H=(Ixx*W1)/Lср.

где H - напряженность магнитного поля, А/м;

Ixx -ток холостого хода трансформатора. А;

Lcр. - средняя длина магнитопровода, дц.

Для тороидального сердечника Lср.=2pr , где r - средний радиус магнитопровода ( см. рис. 8).

[image: image2.png]



Рис. 8. Тороидальный сердечник магнитопровода.

Величину Lcp. лучше определять сразу после сборки магнитопровода. Напряженность магнитного поля в сердечнике должна быть в пределах 30-50 А/м, что соответствует индукции 1,0 -1,4 Тл ( cм. усредненную кривую намагничивания электротехнических сталей на рис. 6 ).

После этого наматывают вторичную обмотку и измеряют напряжение холостого хода с помощью вольтметра по схеме, изображенной на рис. 9.
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Рис. 9. Схема для экспериментальной проверки напряжения холостого хода сварочного трансформатора.

Показания вольтметра должны быть в пределах 40 - 60 В. После окончательной сборки проверяют наличие гальванической развязки между первичной и вторичными обмотками. Это можно сделать с помощью мегомметра, а если его нет, то с помощью тестера. Для этого переключатель тестера необходимо поставить в положение для измерения сопротивления в килоомах и замерить сопротивление изоляции между клеммами 220 В и 40 -60 В, а также между клеммами и стяжной шпилькой. Показания прибора не должны быть меньше 1 МОм.
